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Bolim 4. : Uygulama

Malzeme Listesi:

Silisyum diyot

Zener diyot (10 V’luk)

8 kQ direng, 10 kQ direnc, 15 kQ direnc, 20 kQ direncg, 500 kQ direng, 1 MQ direnc¢
100 kQ potansiyometre, 1 MQ potansiyometre

2N4401 BJT Transistor

BC337 BJT Transistor

BF245 FET Transistor

Milimetrik kagit



Bolim 4.4. : Deney 4

Potansiyometre kullanarak Vc¢e'yi 10 V degerine sabitlemek icin gerekli R; ve R,
degerlerini bulunuz. Deneyde ilk olarak 2N4401 transistor kullaniniz, sonra ayni
deneyi BC337 transistor ile tekrarlayiniz. Verilen devrenin Thevenin esdegerini
kullanarak B degerini hesaplayiniz. Her iki transistor icin de Ic and V¢ degerlerini
Olclinuz. Bu degerler arasinda buyuk fark var mi aciklayiniz.
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